様式１
IRES²プロジェクト研究計画書（2026年度）　

　                                                         系・センター名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
□新規　□継続

	研究課題
	

	研究目的
	(IRES²の研究テーマとの関連，および施設・設備使用目的を明らかに)


	研究計画及び
方法
	（過去の経過，研究準備状況等）


	
	（今後の研究計画及び方法，利用希望設備など，IRES²教員と打合せている場合はその状況）


	IRES²内で研究プロジェクトを行う理由
	


	研　　究　　組　　織
	研　究　者　氏　名
	所　属　・　職　名
	役　　割　　分　　担

	
	（研究代表者は氏名の後ろに◎を付す）

	
	

	
研究期間：　　　　　　　　　　　年　　　月　　～　　　　　　年　３月（原則として３年間）

（研究期間の始期は，研究を開始した年を記入する。終期は原則として，開始した年から３年後を記入する。）
※ARIM登録設備を利用される場合は、別途半導体基盤プラットフォーム推進室へ事前に相談願います。
（連絡先）内線：7132，E-mail：arim-support@eiiris.tut.ac.jp



